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8-pin SOP-EP (150mil) FME R+
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8-pin DFN (2mmx2mmx0.75mm) MR ~F

HT7KI31I/HT7K1312

5 1 8
U Uuu
S
R C1o HBEEEE
! <
SN N 1 |
2 \ 1 \
D D2
e R~F (B{L: inch)
e 2ME EEE A
A 0.028 0.030 0.031
Al 0.000 0.001 0.002
A3 0.008 REF
b 0.006 0.008 0.010
D 0.079 BSC
E 0.079 BSC
e 0.020 BSC
D2 0.045 — 0.049
E2 0.024 — 0.028
L 0.012 0.014 0.016
K R P
2/ME TEE BAE
A 0.70 0.75 0.80
Al 0.00 0.035 0.05
A3 0.20 REF
b 0.15 0.20 0.25
D 2.00 BSC
E 2.00 BSC
e 0.50 BSC
D2 1.15 — 1.25
E2 0.60 — 0.70
L 0.30 0.35 0.40
K - - -

Rev. 1.40

21

2024-02-21




HDUEK§4b5 HT7KI31I/HT7K1312

Copyright® 2024 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All Rights Reserved.

A AR HOLTEK VA ik BN & BE &, EAMHE S BUER L% . SR 3HE BAX
RARBHE NS, Hol e R L. HOLTEK AEGARMH R, Bonekik e i, SFEEAR T
WA AN RBTE. M. . ThRe S0 &, AR E S =5 BRI Z R E 51T .
HOLTEK #i3CH 2 B B % E B2 B, ARMBATFEE ST, s, HOLTEK FfANH#E 4
¥ HOLTEK 7= i A58 F 75 2 e T g o B3 H i i AT 1 7T R 2 % N B %2 423 1 f S5 i Hb 77 . HOLTEK
FRULF B, RERACK = S TR YA s o . ERE ) YA ke 4 B P S
HOLTEK 7= & 1) RS 56 4t S 7 7K AH, Wi Rz 48 A 58 HOLTEK # 2 #i . R, RiAE™4E
P, L7 FE AT B . W2 JF A HOLTEK 4% 4513 . HOLTEK ( Mz HAZ R 5, &)
AT EE B (BB EARRT A 6. mel. MR BB, @bs) MR8, A
25 B 3 BN FAth 2R P2 B B AR 4 . HOLTEK 7E I 3 R B 78 BURG 78 432 AT A A1 722 B
HOLTEK 478 AN S 5638 5 M E oA AR BT s 5 B AR . A BUS s s 2, iE S5IATEE R .

Rev. 1.40 22 2024-02-21




	特性
	应用领域
	概述
	典型应用电路
	方框图
	HT7K1311
	HT7K1312

	引脚图
	引脚说明
	HT7K1311
	HT7K1312

	极限参数
	建议工作范围
	电气特性
	典型电气特性
	功能描述
	HT7K1311/HT7K1312简介
	H桥控制
	激活期与休眠期
	V欠压锁定
	过流保护 – OCP
	输出短路保护 – OSP
	过温保护 – OTP
	马达电流检测 – HT7K1311
	功耗

	元件/马达选择
	马达注意事项
	控制器供应电容
	马达供应电容
	马达旁路电容
	马达电流检测电阻 – HT7K1311
	马达电压齐纳二极管

	布局注意事项
	热注意事项
	应用电路
	无马达电流检测 – HT7K1311 
	带马达电流检测 – HT7K1311 
	典型应用电路 – HT7K1312

	封装信息
	8-pin SOP-EP (150mil) 外形尺寸
	8-pin DFN (2mm×2mm×0.75mm) 外形尺寸


